Datenblatt zu Samsung 64 GB DDR5-RAM PC4800 CL40 1x64 GB 2Rx4 ECC

Samsung 64 GB DDR5-RAM PC4800
CL40 1x64 GB 2Rx4 ECC

Artikelnummer 999429627

Gewicht 1kg

SAMSUNG
Breite 1mm

Héhe 1mm

Produktbeschreibung

Samsung 64 GB DDR5-RAM PC4800 CL40 1x64 GB 2Rx4 ECC
Produktbeschreibung:

Samsung M321R8GA0BBO0-CQK. Komponente fiir PC / Server,
RAM-Speicher 64 GB, Speicherlayout (Module x Grof3e) 1 x 64 GB,
Interner Speichertyp DDR5, Speichertaktfrequenz 4800 MHz,
Memory Formfaktor 288-pin DIMM Allgemeines Typ

Speicher Anzahl Speichermodule 1 Technische Daten
Speicherkapazitéat 64 GB Speichertyp DDR5 Effektiver

Speichertakt 4800 MHz Fehlerkorrektur ECC Speichermodul-Bauform
DIMM R-DIMM Speicher-Timing CL40 B

Verpackung: Retalil

Technische Details:

Allgemein

Kapazitat

64 GB

Erweiterungstyp
Generisch

Hohe

31.25 mm
Arbeitsspeicher

Typ

DRAM Speichermodul
Technologie

DDR5 SDRAM
Formfaktor

DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit

4800 MHz (PC5-38400)
Latenzzeiten

CL40 (40-39-39)
Datenintegritatspriifung
ECC
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Besonderheiten
Registriert
Spannung
11V
Verschiedenes
Kennzeichnung
JEDEC

Produkteigenschaften

CAS Latency

RAM - Technologie

RAM - Typ
Produkttyp

RAM - Speichergeschwindigkeit
Erweiterungstyp
RAM - Formfaktor

CL40

DDR5 SDRAM
DRAM

DRAM

4800 MHz
Generisch
DIMM 288-PIN
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Weitere Bilder

SAMSUNG SAMSUNG
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